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Vor kurzem wurde fiber die KristMlstruktur eines neuen Komptex- 
ea.rbides der Formel TiaSiC2 berichtet 1, in welehem die eha.ra.kteristisehe 
okta.edrisehe Ba.ugruppe [Ti6C] a.uftritt. Ein a.na.loges Ca.rbid konnte 
nunmehr a.uch im Dreistoffsystem: Ti - -Ge--C beoba.cht.et werden, in 
dem bereits friiher die H-Pha.se Ti2GeC a.ls verwa.ndtes Komplexea.rbid 
besehrieben wurde 2. 

Die Herstellung der Proben erfolgte dutch HeiBpressen und na.eh- 
tr/igliehes Gliihen im Hoehva.kuum bei 1200 ~ C (20 Stdm). 

In etwa. zehn Proben, die im :Bereieh yon 40 bis 45 At% Ti, 20--30 At~ 
Ge und 20--30 At% C a.ngesetzt wa.ren, konnte eine tern/ire Pha.se fest- 
gestellt werden, deren R6ntgenogra.mm unmittelba.r auf Isotypie mit 
TiaSiC2 hinweist. Indizierung gelingt mit einer hexa.gona.len Zelle und den 
Gitterpa.ra.metern: a = 3,077 und c -- 17,76 A; c/a ~- 5,770, die nur um 
weniges grSfter a.ls jene yon Ti3SiC2 sind. 

Diese tern/~re Krista.lla.rt w~r weitgehend homogen in einer Probe des 
Ansa.tzes : 43 At~ Ti, 28 At~ Ge und 29 Ate{) C. In a.nderen F~.llen wa.r 
die ternb;re Pha.se mit TiC, TiC + Ge, mit TisGea sowie aueh mit der 
H-Pha.se vergesellseha.ftet. Die noeh unbeka.nnten bini~ren Ti--Ge- 
Pha.sen im Gebiete um 50 At~ tra.ten nieht in Erseheinung, ebensowenig 
wie ,,TiGe2", da.s offensiehtlieh bei einem niedrigeren Ge-Geha.lt existent 
ist, als einem Digermanid entsprechen sollte. Der Strukturreehmmg in 
Tab. 1, welche den Ti3SiC2-Typ vollkommen best/itigt, wurde eine Zu- 
sa.mmensetzung TiaGeC2 zugrunde gelegt, obwohl obige Probe offensieht- 
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Tabe l l e l .  A u s w e r t u n g  e i n e r  P u l v e r a u f n a h m e  y o n  Ti3GeC2 u n d  
I n t e n s i t ~ t s b e r e e h n u n g ;  Cu--Kz.  

(hkl) s in2 0 " 104, s i n  ~- 0 " lO ~, I n t . ,  I n t . ,  
g e m .  b e r .  g e s c h ,  be r .  

(100)/ 837] 
(101)j 835 8561 st 
(104) 1136 1138 ssst 
(008) 1215 1206 rest 
(105) 1308 1308 st 
(106) 1513 1515 sss 
(108) 2035 2043 rest 
(109) 2357 2363 ms 
(110) 2500 2510 sst 
(2oo) t 3348~ 
(201)[ 3356 3366]~ ss 
(203) [ 3517[ 
(10, 12)J 3538 3550 / rest 
(204) 3639 3649 st 
(OO, 14)'1. 3693[ 
(118) [̀ 3706 3717 / st + 
(lO, 13)[ 4021[ 
(206) ] 4012 4026 / ss 
(11, 10) 4391 4395 ss 
(00, 16)[ 4823~ 
(209) ~ 4845 4874`[ sss 
(20, 11)[ 5627[ 
(10, 16).[ 5649 5660] sss 
(2lO)[ 5858]` 
(211)/ 5861 5877J sss 
(213) ]̀  6028[ 
(20, 12)] 6050 6061 / s (d) 
(214) 6165 6160 st 
(215) 6335 6329 sss 
(20, 14)~ 70401 
(218) `[ 7050 7064 t s 
(1l, 16)~ 7334 

7347 7384~ rest (d) (219) `[ / 

(300) [ 7532[ 
(00, 20)J 7525 75361 ms 
(20, 16) 8160 8171 sss 
(10, 20) 8372 8373 ms 
(21, 12) 8565 8571 mst  
(308) 8740 8738 m 
(21, 13) 9035 9042 sss 
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lich e twas  Ge-reicher  angese tz t  war.  Es  is t  a l lerdings m6glich, dub beim 
HeiBpressen e twas  fiiissiges Ge ausgeque tsch t  wird  und  d~her  n ich t  ab-  
reagier t .  E ine  andere  M6glichkei t  der  Deu tung  bes teh t  in der  A n n a h m e  
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einer part.iellen Ti/Ge-Substitution. Ein Austausch yon Ubergangsmetall 
und Metametall bzw. B-Element ist z. B. aueh bei der H-Phase (Ti--Pb--C) 
bekannt. Der teilweise Ersatz yon Ti dureh Ge wiirde 4ann wiedkr einen 
geringeren Kohlenstoffgkhalt nach sieh ziehkn, wkil lediglieh die Liieken 
der iJTberga.ngsmetalloktaeder aufgefiillt ~Terden. Aus den Intensit//ten der 
Pulveraufnahmk ist ein dkrart.iger Austauseh jedoeh nieht zu begriinc!en, 
obwohl man sieher annehmen kann, dab die Atomparameter ZTi und ze bei 
Ti3SiC2 und Ti3GeC2 praktiseh gleich sind. Es ski noeh bemerkg, dab aueh 
bki Ti3SiC2 kin um zwei Einheiten kleineres StreuvermSgen ans der 
Fourier-Synthese hervorgeht, was ebenfalls auf Austauseh in der Ti- 
Position oder unvollst~;ndige Besetzung hinweist. Ti3GeC2 wird gkometriseh 
bzw, topoehemiseh und formelm/~Big aus TieGeC (I-I-Phase) ~-TiC ge- 
bildet. Dies ist aueh unmittelbar aus der Volumbilanz erkennbar. 

Dem US-Government wird fiir teilweise Unterstiitzung dieser Arbeit 
gedankt. 


